
 

ՆԿԱՐԱԳԻՐ
 

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական
  Արտակ Աբգարյան ԱՁ-ն ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում

ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը
  Չափաբաժնի

համար
Առաջարկվող ապրանքի

ֆիրմային
անվանումը

ապրանքային
նշանը

մակնիշը արտադրողի
անվանումը

տեխնիկական բնութագիրը

3 Kingston Kingston KVR32N22S6/8 Kingston Kingston կամ Samsung Հիշողության
տեսակը՝ չբուֆերացված Ձևային

գործոն՝ DIMM Հիշողության
ստանդարտ՝ DDR4 Մեկ մոդուլի

ծավալը, ԳԲ՝ 4 Ներառված
մոդուլների քանակը, հատ՝ 1

Ընդհանուր ծավալը, ԳԲ՝ 4
Արդյունավետ հաճախականություն,
ՄՀց՝ 3200 Թողունակություն, Մբ/վ՝
21300 ECC աջակցություն՝ ոչ Ցածր

պրոֆիլ: Ոչ Մոդուլի չիպերի
քանակը, հատ՝ 4 Կոնտակտների

քանակը՝ 288 CAS ուշացում (CL): 19
RAS-ից CAS հետաձգում (tRCD)՝ 19
Շարքի նախնական լիցքավորման



հետաձգում (tRP)՝ 19
Մատակարարման լարումը, V՝ 1.2







 

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ
 

предлагаемого товара
  ПАО "Артак Абгарян" в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՇՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-25/6 ниже

представляет полное описание предлагаемого им товара.
  Номер лота Предлагаемый товар

фирменное
наименование

товарный знак марка наименование
производителя

технические характеристики

3 Kingston Kingston KVR32N22S6/8 Kingston Kingston или Samsung Тип памяти:
Небуферизованная Форм-фактор:

DIMM Стандарт памяти: DDR4
Объем на модуль, ГБ: 4 Количество
модулей в комплекте, шт.: 1 Общая

емкость, ГБ: 4 Эффективная
частота, МГц: 3200 Пропускная

способность, МБ/с: 21300
Поддержка ECC: Нет

Низкопрофильная: Нет Количество
чипов на модуль, шт.: 4 Количество
контактов: 288 Задержка CAS (CL):
19 Задержка RAS в CAS (tRCD): 19

Задержка предварительной
зарядки строки (tRP): 19



Напряжение питания, В: 1,2
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